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I studied in Bratislava

R. Lenhard, a native of Vala§ské Klobouky, graduated from the Department of
Microelectronics, Faculty of Electrical Engineering, Slovak University of Technology in
Bratislava, where R. Kinder was one of his teachers. After graduating, he started to work at
TESLE Roznov, RoZnov pod Radhostém. He externally completed postgraduate studies at the
Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava with supervisor S. Luby.
The article bridges the memories of these three actors to a certain, undoubtedly successful
stage in the history of microelectronics development in the former Czechoslovakia.

O Katedre radiotechnolégie (neskor mikroelektroniky 1974 a nakoniec Ustave
elektroniky a fotoniky, 2011) na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej Skoly
technickej (FE SVST, neskor Slovenskej technickej univerzity, STU, 1991) v
Bratislave sa podrobnejSie piSe v pracach [1-4]. Za obdobie svojej existencie sa
pracovnici katedry zasluzili o rozvoj uspesnej spoluprace s Katedrami
mikroelektroniky na CVUT Praha (1977) a VUT Brno (1980). Katedra uspesne
spolupracovala s Gstavmi SAV pri rieSeni spolocnych projektov v oblasti vyskumu,
pedagogiky a v aSpirantskom a neskor v doktorandskom S$tadiu. Intenzivna bola
spolupraca s podnikmi, predovsetkym s TESLOU Piestany, TESLOU Roznov pod
Radhoitém (teraz ON Semiconductor) a vyskumnymi tustavmi TESLA VUST A. S.
Popova, Praha a VUEK Hradec Kralové. V tom &ase mala katedra medzinarodnu
spolupracu so zahrani¢nymi univerzitami a Gstavmi, ako: TH Ilmenau, TU Dresden,
TH Karl-Marx-Stadt, IEVT Ljubljana, Ukrajinskd akadémia vied (UAV) v Kyjeve a
Moskovsky energeticky institat (MEI) Moskva. Spoluprace prispeli k zvySeniu
kvality vedeckovyskumnej c¢innosti a vychovy vysokokvalifikovanej generacie
inzinierov a vedeckych pracovnikov. Mikroelektronika sa v danom obdobi v
Ceskoslovensku postupne menila na strategické odvetvie narodného hospodarstva.
Absolventi Katedry mikroelektroniky EF SVST Bratislava nasli uplatnenie v
Ceskoslovensku, ale aj v zahraniéi.

Vyznamna spolupraca vychovy inzinierov pre Teslu Roznov sa datuje od roku
1962, kedy veduci katedry radiotechnolégie doc. Slesinger v spolupraci s TESLOU
RoZnov zriadil kombinované Stadium (5,5 roka).

1) Pocet absolventov ktori po §tiidiu na EF SVST pracovali v TESLE RoZnov:
Elektrovakuova technika, v r. 1957-2
Fyzika tuhych latok, v r. 1962-2, 1964-1
Radiotechnologie, v r. 1966-2, 1967-3, 1968-11, 1969-6, 1970-7, 1971-5, 1972-1, 1975-1



Prvy rok stadia bol v RoZnove a 2. az 5. rok na katedre v Bratislave, pol roka bolo
vyhradené na vypracovanie a obhajenie diplomovej prace. Absolventi Studia sa
vyznamnym sposobom zasluzili o rozvoj a vyrobu polovodicovych prvkov
v Ceskoslovensku, niektori aj v zahrani¢i. Po emeritire doc. Slesingera bol do
funkcie veduceho Katedry radiotechnolégie EF SVST vymenovany doc. Rudolf
Harman (prof. od r. 1980). Jeho zasluhou bola katedra v roku 1974 po uspeSnom
rozvoji a modernizacii premenovana na Katedru mikroelektroniky EF SVST. Pocet
absolventov EF SVST je uvedeny v knihe [1]". Absolventi sa uplatnili vo veducich,
vyvojovych a vyrobnych funkcidch. Mnohi z nich radi spominali na Studentské
obdobie prezité v Bratislave.

Po rokoch spomienok na obdobie budovania katedry popisané v knihach a
v Clankoch [1-3] sa R. Kinderovi ozval absolvent Ing. Radomir Lenhard, CSc. Po
precitani knihy ,,0d tranzistora k ingrovanému obvodu* (kapitoly z dejin Cesko-
slovenskej mikroelektroniky) a ¢lanku prof. Rudolf Harman — nestor ¢eskoslovenske;j
mikroelektroniky mu napisal svoje spomienky na obdobie Stadia (v rokoch 1973-
1978) v Bratislave.

Spomienky R. Kindera na Studenta Radomira Lenharda:

V roku 1974 sa Student 2. rocnika Radomir Lenhard prihlasil na tému
diplomovej prace, ktoru som vypisal pre Studentov mikroelektroniky. Na katedre
posobil ako pomocnd vedeckd sila. Jeho schopnosti sa uplatnili pri konStrukcii
zariadenia na anodickll oxidaciu a realizacii meracieho systému. V roku 1977 som
prihlasil pracu R. Lenharda do sitaze Studentska vedecka odborné &innost’ (SVOC),
ktoru usporiadala katedra radiotechniky. Ziskala dobry ohlas. V nasledujucom roku
(1978) usporiadala sutaz SVOC aj Katedra mikroelektroniky. R. Lenhard skongil so
svojou pracou a obhajobou na prvom mieste. Po Statniciach a obhajobe diplomove;j
prace odisiel pracovat do TESLY Roznov. V ¢asovom obdobi 1987 - 1991 absolvoval
u prof. S. Lubyho, a$pirantiru. Jeho spomienky st uvedené niZsie.

Po precitani knihy ,,0d tranzistora k integrovanému obvodu* (kapitoly z dejin
cesko-slovenskej mikroelektroniky) R. Lenhard napisal:
Rudolfe, pteji hodné zdravi, spokojenosti a spisovatelského elanu do noveého roku.
Pted Casem vznikla kniha roznovského kolektivu, ktera je pohledem tohoto tymu na
déni v TESLE RoZnov od jejiho vzniku aZ po rok 2012. Je velmi zajimavé doplnit
tento obraz i o aktivity na Slovensku. Tym, ktery dal dohromady Stefan Luby, tvoii
velka jména mikroelektroniky, ktera jsem dobie znal hlavné v dob& Ceskoslovenska.
Jist¢ predstavuje kniha fundované a zajimavé svédectvi lidi, ktefi "byli u toho".

Mam milé vzpominky na studium na EF SVST. KdyZ jsem mé&l moZnost u
Tebe pracovat na projektu méfeni koncentra¢niho profilu pfimési s vyuzitim anodické
oxidace, zcela jsem propadl technologii polovodici.

Pozoruhodné bylo i obdobi aspirantury, kdy jsem u Stefana Lubyho na FU
SAV mohl dal proniknout do fyziky a technologie polovodicli. Dizertaci jsem
dopisoval sou€asné s privatizacnim projektem na technologickou linku v Roznové.
Pak nésledovalo bouflivé obdobi budovani kapitalismu a zapas o udrzeni vyroby
polovodicli v RoZznove. V této dobé jsem ztratil kontakty na Slovensko. Pokud budes
mit piileZitost, prosim vyfid’ mij pozdrav i Stefanovi.



Po precitani ¢lanku Prof. Rudolf Harman — nestor ¢eskoslovenskej
mikroelektroniky, R. Lenhard napisal:

Rudolfe,

skuteCné¢ velmi zajimavé cCteni. KdyZz jsem studoval na KME, bral jsem jako
samoziejmost, ze studium bylo dobfe organizované, skvéle zpracované prednasky
oteviraly pravé se rodici svét fyziky a technologie polovodi¢li a vytvorené zazemi
nabizelo mozZnost " siahnut’ si na tie elektrény" v fad¢é experimentélnich cviceni.

Pii ¢teni vzpominky na profesora Harmana jsem si opét uvédomoval, kolik
usili a umu celého tymu KME za tim vSim "samoziejmym" bylo. Profesoru
Harmanovi se podafilo vytvofit unikatni vysokoskolské pracovisté, na kterém jsem
mél to Stésti a privilegium proniknout do taji polovodicl, které mée neptestaly
fascinovat cely Zivot.

DalSie spomienky R. Kindera:

S absolventmi katedry alebo fakulty som sa stretaval nayjma v TESLE Piestany
(doc. Ing. Vladimir A&, CSc., Ing. Milan Mancel, atd’.), TESLE RoZnov (Ing.
Vladimir Strakos, CSc., Ing. Radomir Lenhard, CSc. Ing. Ivan Zaruba, Ing. Jaromir
Vali¢ek, Ing. Jindfich Svacina, Ing. Miluska Svadinova, atd’.) TESLE VUST Praha
(doc. Ing. Ivan Adamcik, CSc., Ing. Martin Terray, atd’.). Pomdhali nam podla
aktualnych poziadaviek navrhovat témy pre ro¢nikové, diplomové, dizertaCné a
vyskumné prace a ulohy vedlajiej hospodarskej ¢innosti (VHC). Pomahali ziskavat
materidly pre praktické cvicenia (diody, tranzistory, IO a pod.). Pre vyuku pomahali
zadezpecit’ skrinky alebo plagaty (postery) s postupom vyroby diddy, tranzistory, 10,
technologickych operacii, a pod.

S Radkem Lenhardem sme spolupracovali pri rieSeni dizertatnych a
vyskumnych prac. Vroku 2004 ma poziadal o prednasku pre SEZAM as.
a TEROSIL a.s., RoZznov p. R., na tému ,,Simuladcia, meranie a vyhodnocovanie
koncentracnych profilov primesi v polovodi¢ovych Struktirach®. Radek sa nad’alej
zaujima Co sa deje na jeho alma mater a na Slovensku v oblasti mikroelektroniky.
Sleduje internetovu stranku Mikroelektronika na Slovensku, ktord je sti¢astou Muzea
pocitatov SAV. Spolupracoval s ON SEMICONDUCTOR Roznov na priprave dvoch
panelov do miestnosti exponatov z oblasti mikroelektroniky.

Stefan Luby-Spomienky na TESLU RoZnov

Ako Studenti Specializacie fyzika tuhych latok na Elektrotechnickej fakulte
SVST (1958 - 1963) v Bratislave sme mali jeden z hlavnych predmetov fyziku
polovodi¢ov. Prednésal ju doc. Julius Krempasky a cvic¢enia organizoval Ing. Pavol
Macko, CSc. Sucastou vyucby bola prax v priemyselnych podnikoch v byvalom
Ceskoslovensku. Viaceri sme ju absolvovali v TESLE Roznov p. Radhostém. Vtedy
tam zapustali korene polovodicové technoldgie, hoci pocas prvej etapy praxe som
eSte stravil urcity Cas pri karuseloch na vyrobu elektronok. Neskor som pracoval vo
vystupnej kontrole tranzistorov.

Pri vstupnych formalitich nas inStruovali ako sa Stikacimi hodinami oznacuje
dochddzka a ako prebiehaji kontroly pri odchode z fabriky. Bola to prvd invézia



redlneho Zivota do Studentskej slobody. Vo vyrobnej hale v oddeleni nazyvanom cech
sa zeny z RoZnova a okolitych dedin, pretoZze oni boli hlavnou pracovnou silou
v podniku, nahrnuli asi pat’ minat pred koncom smeny ku Stikackdam, cez ktoré sa
potom, ked’ ,,padla®, snaZili prejst’ o najrychlejSie. Doma cakala druhd smena. Pri
prechode cez hlavnu vratnicu musel zase kazdy odchadzajuci stlacit’ klaxon, ktory sa
ozyval podl'a nahodne nastavené¢ho programu, azda v priemere kazdému piatemu. Ten
1Siel na osobnu prehliadku. Bolo to obmedzené kapacitou vratnikov, ktori nazreli
zenam do tasiek, pripadne sledovali, ¢i niekomu prili§ neodstavaju vrecka. Co vietko
sa dalo vyniest’ z podniku, v ktorom bola aj zdvodna jedalen, som nevedel. Ale prvy
veCer sa na ubikacidch rieSila otdzka, ako prepaSovat’ cez vratnicu tranzistory,
pripadne elektronky, lebo aj ti, ktori nekonStruovali tranzistorové radid alebo iné
zariadenia prepadli v tej chvili vSeobecnej psychoze astali sa znich okamzite
odhodlani radioamatéri.

V TESLE Roznov sa vtedy vyrabali kremikové bipolarne tranzistory p-n-p a n-
p-n zlievacou technoldgiou podla klasického navrhu ktory predstavil este W.
Shockley. Polovodi¢ove Cipy, spravidla krizky o priemere par mm sa spolu s
legirami poskladali do armatar a vlozili sa do pece. V peci prebehlo zliatie a vytvorili
sa dva p-n priechody, jeden emitorovy a druhy kolektorovy, umiestnené oproti sebe
na opacnych stranich kremika. Ked v dosledku fluktuacie v objeme legovacieho
sa cez bazu, tranzistor iSiel do Srotu. Funkéné tranzistory sa podla priebehu
charakteristik sortirovali do Styroch — piatich kategorii, ktoré sa oznaCovali farebne.
Najlepsie boli tranzistory s ¢ervenou bodkou. Rozmeriavanie prebiehalo na testeroch,
kde sa hotovy tranzistor v kovovom puzdre svojimi vyvodmi vlozil do kontaktovych
svoriek a hodnoty prudov a napiti na meracich pristrojoch ukazovali, aka je kvalita
stciastky. NajhorSie bolo, ze do tzv. vymetu, teda do odpadu isli hotové zapuzdrené
tranzistory. Bolo toho celé vrece v kute v meracej miestnosti. Nastupom diftizne;j
technologie alebo dokonca idnovej implanticie sa vytaznost vyroby enormne
zvysila. Tranzistory sa robili na doskdch z kremika o priemere niekolko palcov,
hotové suciastky sa premerali, doska sa delila na Cipy a az tie sa potom zapuzdrili.

Vo fabrike pracovalo vela mladych dievcat, ktoré pokukovali po buducich
inZinieroch, najma ak niektory prejavil zaujem nastapit’ neskor do tohto podniku. Zo
Slovenska ich v8ak viac mierilo do TESLY PieStany, ktora bola spoc¢iatku zdvodom
Roznova, neskor sa osamostatnila. A domaci moravski ¢1 Ceski absolventi
bratislavskej fakulty, ktori nastupili do TESLY RozZnov sa neskor stali naSimi
sty¢nymi ,,dostojnikmi* pri spolupraci s podnikom. Na Elektrotechnickej fakulte
SVST ¢&i v Elektrotechnickom tistave SAV, kde som po ukonéeni §tiidia nastipil na
aSpirantiru, sme robili merania, vyvijali rozlicné vrstvy, testovali sme spolahlivost
kovovych spojovacich vodi¢ov integrovanych obvodov. Do tychto prac sa zapojili
doc. Ing. Arno§t Guldan, Ing. Ivo Vavra, Ing. Peter Lobotka a d’al§i. Z naSich
roznovskych priatelov spomeniem vediceho vyvoja polovodiCovych prvkov Ing.
Emila Bellusa, d'alej Ing. Vladimira StrakoSa, Ing. Ivana Zarubu, Ing. Jaromira
Valicka alebo Ing. Radomira Lenharda. Posledne menovany sa neskor stal mojim
externym aSpirantom, viedol som ho ako skolitel'. Jeho téma bola tvorba defektov
v ionovo implantovanom kremiku pocas rychleho izotermalneho Zihania. Viest



Radka bola prechadzka zelenym sadom. Pomocou vyspelej roznovskej technologie si
dokazal pripravit’ perfektné experimentalne vzorky.

Vyznamnou produkciou TESLY Roznov bola vyroba kremikovych
monokryStalov. Tato prevadzku viedol chemik Ing. Antonin Stehlik. Po absolvovani
Prirodovedeckej fakulty UK sem na umiestenku nastapil dne$ny prof. RNDr. Viktor
Bezak. Spominal, ako ho bolievali o¢i, aj ked’ sa do kremikovej taveniny pozeral
okuliarmi s filtrom. Krystaly sa t'ahali klasickou Czochralského metodou.

Kremik sa vtedy v mikroelektronike pouzival a dodnes sa pouziva aj ako
pasivna podlozka na vytvaranie akychkol'vek vrstiev ¢i Struktar a na $tadium ich
vlastnosti. Kremikové dosky, alias salamky (angl. wafers) o priemere par palcov boli
ziadanym tovarom aj v naSom laboratoriu, najmd ak sme ich v Roznove dostali
zadarmo. Pri kryStalografickej orientécii (100) sa vyborne ldmali na pravouhlé utvary.
Tesla PieStany ako zdvod Roznova na zaliatku polovodicovej éry eSte vyrabala
polovodiCové diddy, ktoré sa robili na uz spomenuté kremikové kruzky
milimetrovych rozmerov. Ked’ som raz pri navsteve Piestan poziadal priatela Ing.
Jozefa Palaja, ¢1 by mi nemohol zadovazit kremikové dosky, povedal, Ziaden
problém. “Kolko ich potrebujes?” Keby bolo mozné zo desat’, zaal som nesmelo.
“My ich mame balené po 507, povedal Palaj. A Ze donesie dve — tri balenia. Obrovska
radost’ sa vSak zmenila na sklamanie, ked’ mi dal do ruky male igelitové vrecuska a v
nich tie kriZocky, ktoré sa ani do ruky nedali chytit’, iba do ostrej pinzety. Nie je
doska ako doska, ale nazyvat tak(i drobotinu doskou mi pripadalo vhodné iba na
zmatenie nepriatel’a.

NaSou velkou témou v spolupraci s TESLOU Roznov a TESLOU Piestany uz
ako samostatnym podnikom, ktory prevzal technologiu unipolarnych MIS
integrovanych obvodov, bol vyskum elektromigracie. Je to proces destrukcie
tenkovrstvovych spojov integrovanych obvodov prudom vysokej hustoty. Nejednalo
sa vSak o prepalenie spoja, ale difuziu jeho vlastnych atémov, ¢im sa vytvarali
trhliny a vystupky. Hlavnym spojovacim materidlom bol hlinik. V RozZnove aj v
PieStanoch pripravili pola naSho néavrhu testovacie ¢ipy, na ktorych boli
nakontaktované spoje rozli¢nej dizky, sirky, rovné, meandre, a p. Premerali sme si
samozrejme nielen zivotnost’ spojov pri rozli¢nej prudovej a teplotnej zatazi, ale aj
elektricktl vodivost’ hlinika. Ukdzalo sa, Ze vrstvy zhotovené v Roznove mali merny
odpor okolo 2,7 uQcm a hlinik z Piestan 2,85 nQcm. RoZznovsky hlinik bol ¢iste;jsi,
odpor mal takmer teoretickii hodnotu objemového materialu. Neradi sme o tom
hovorili, ale vySlo to najavo na jednej konferencii. “Za to mdzete dakovat
bohabojnému l'udu z RoZnovskej kotliny” uzavrel debatu jeden kolega z Prahy.
Spolupraca vo vyskume elektromigracie priniesla svoje plody pri vypadku vyroby
ist¢ho integrovaného obvodu v TESLE Roznov. Nastapili sme do podniku,
oboznamili sa s problémom a ked’ze vSetko napovedalo porucham elektromigraéného
typu, odporucili sme ako poruchovost’ odstranit’. Listok od Ing. Valicka, na ktory mi
napisal “mame zase dobré vytéZnosti” zabral dokonca pri obhajobe mojej doktorske;j
dizertacie.

Uz ako Student som si do Roznova braval lyZe a aj prilepovacie fuziky, lebo
tam mali Specialitu — ples fuzkatych. Slavny kopec Radhost’ so svojimi Pustevnami
od nasho architekta DuSana Jurkovica, s lanovkou a zjazdovkou na strane Frenstatu,



chatami s dobrym pivom Radegast i sochou tohto pohanského boha, s Roznovskym
skanzenom valaskej kultary 1 okolitou prirodou vo mne zanechali na cely zivot
hlboké dojmy. S rodinou sme tam neskdr chodievali na dovolenku ¢i vtedajSie
odborové rekredcie 1 vylety. Cud je tam naozaj mily a bohabojny a toto jeho
privilégium nesuviselo iba s mernym odporom hlinika.

Radomir Lenhard-Zozndmte sa s Radomirom Lenhardom, prvym Fellow
spolo¢nosti (On Semiconductor), 2006 (Meet Radomir Lenhard, the Company's First
Fellow, 2006).

Innovation Corner

Meet Radomir Lenhard,
the Company’s First Fellow

Title: Fellow (vice president), Manufacturing
Technology Development - promoted April 21, 2006

Radomir was promoted to fellow based on his
significant achievements and contributions to the
ON Semiconductor. His achievements include:

+ Director Research and Development, Central Europe

» Research & Development Manager, ON Semiconductor,
Roznov. Radomir directed work to support process transfer
and integration, device development and technology road-
map formulation as well as to integrate and grow an efficient
and productive R&D organization.

Technical Ladder Fellow - Radomir Lenhard, senior manager,
manufacturing techneology development, (middle) was named
the company’s first Fellow as part of the Technical Recognition
program.

“Radomir’s leadership, maturity, and work results are exceptional. He is clearly recognized as the most influential
technical manager in our Central European operations. With his work contributions, Radomir has achieved company
recognition beyond the borders of the Czech Republic. Radomir exemplifies the role model of a Fellow.”

Peter Zdebel, Vice President and Chief Technology Officer

* General Manager: ON Semiconductor, on assignment at
Terosil, Roznov. Radomir was responsible for operating
Terosil profitably and in accordance with the business plan
approved by the Terosil BOD. Under his leadership yield
improvement reached benchmark levels. The development
and execution of the long-range plan for prime and epi wafer
production was successful.

Prior to his time with ON Semiconductor, Radomir’s
experience includes:

« Assistant General Manager: Motorola, on assignment at
Terosil, Roznov. Under his leadership, manufacturing capa-
bilities, quality programs to ensure 6 Sigma quality levels,
and the development of the leadership team for Terosil were
established.

* Project Manager: Motorola, on assignment at Tesla Sezam,
Roznov. Radomir lead wafer fab expansion programs with a
special focus on Motorola project methodology transfers. A
major capacity increase program was completed with clean
room area expansion and the installation of new equipment
sets.

» Quality Assurance Manager: BP4, Motorola, Toulouse,
France. Radomir was responsible for quality system im-
provement, resolution of line related customer problems,
qualification programs, and customer quality audits. His main
focus was on defectivity reduction programs.

* Motorola Rotation Program: Radomir gained appreciation
for other organizational functions by rotating through Facili-
ties, Manufacturing, Quality Assurance, Purchasing, Traffic,
Finance, and Human Resources.

* Process and Device Transfer Manager: Radomir was
responsible for quality improvement programs, 40V analog

process (EPI44) development and device characteriza-
tion at Tesla Roznov. During this period numerous quality
improvements were achieved and production ramp-up pro-
grams were accomplished, including transfers of selected
product lines.

* Operations Manager: M1 Wafer Fab, Tesla Sezam, Ro-
znov, Czech Republic. Radomir had responsiblity for Wafer
Fab, Mask Shop and Design Center operations. During this
period he managed major organizational changes with fo-
cus on new market opportunities and the development of a
strong collaboration with Motorola that lead to significantly
increased die production rates.

* Advanced Bipolar Technology Group Manager: R&D,
Tesla Roznov, Roznov p.R., Czechoslovakia. Radomir had
responsibility for the development of high speed bipolar
oxide isolated processes with advanced double-polysilicon
transistors. He specialized in the device related aspects of
radiation damaged ion-implanted silicon.

» Device Engineer: R&D, Tesla Roznov, Roznov. Radomir
gained experience in the areas of design and evaluation
of probe test structures, quality and yield analysis, inves-
tigation of crystallographic defects, and using analytical
methods for characterization of integrated circuits and
processes.

Education

» Accelerated Leadership Development Program, Arizona
State University, College of Business, 2002

* Ph.D., Solid State Physics, Institute of Physics, Slovak
Academy of Sciences, Bratislava, 1991

* Dipl.Ing. (MSEE), Department of Microelectronics, Slovak
Technical University, Bratislava, 1978

Patents: Four patents granted
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Clanok je spomienkou na obdobie budovania mikroelektroniky v Ceskoslovensku a
na Slovensku. Sucastou tohto obdobia bola vychova odbornikov v oblasti

mikroelektroniky, spoluprdca s vyskumnymi inStitGciami a vyrobnymi zavodmi.



Vychova pribiehala hlavne na Katedrach resp. Ustavoch mikroelektroniky na STU
Bratislava, CVUT Praha a VUT Brno. Mnohi z absolventov sa uplatnili nielen doma
ale aj v zahrani¢i. Spomienka Radomira Lenharda je ilustraciou uplatnenia a
spoluprace absolventov Katedry mikroelekroniky EF SVST s roznymi intitGciami
doma 1 vo svete 1 ich d’alSieho vzdelavania vo vedeckej priprave na svojej alma mater
1v SAV. Vyvoj po roku 1990 v dosledku procesu globalizacie v mikroelektronike
a informatike toto Usilie malej krajiny drzat’ krok so svetom vyrazne uzemnil. L. E.
Roth, kozmicky inzinier NASA, nés rodék z Kosic, k tomu poznamenal: co si myslim
o globalizacii je jedna dlha a vulgarna invektiva.
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Rudolf Kinder(1940) vystudoval technicku kybernetiku —matematické stroje na Slovenskej vysoke;j
$kole technickej v Bratislave. Pracoval vo VURUP-¢ v Bratislave a na Katedre mikroelektroniky EF
SVST v Bratislave. Zahraniéné pobyty absolvoval na MEI Moskva a na IMEC Leuven.
Spolupracoval s CVUT Praha, FIIT STU, TU Ilmenau a TU Wroclav. Vo vyskume sa zameral
predovSetkym na meranie a diagnostiku polovodiCovych Struktar a suciastok a na Stadium
koncentra¢nych profilov primesi submikrometrovych Struktar vytvorenych na baze Si, GaAs a InP.
Vyznamne sa podielal na zavadzani a aplikacii vypoctovej techniky pri automatizacii zariadeni
pouzivanych v oblasti diagnostiky polovodicovych Struktir a suciastok. Je spoluautorom viac ako
130 vedeckych a odbornych publikacii a dvoch patentov.
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Stefan Luby (1941) vystudoval fyziku tuhych latok a jadrova fyziku na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave u prof. J. Krempaského. Zahrani¢né pobyty absolvoval na Univerzitach
Salento, Syrakitizy (USA), v Cibe-Tokio v Bielefelde a v Stuttgarte (ako host'ujiici profesor Nadacie
Alexandra von Humboldta). Posobil na Univerzite P. J. Safarika v Kosiciach a na
Elektrotechnickom a Fyzikalnom ustave SAV. Oblasti vyskumu: amorfné polovodice,, monolitické
a hybridné integrované obvody — spol'ahlivost’ a efekt elektromigracie, kovové multivrstvy pre rtg
zrkadla a Struktury s efektom obrovskej magnetorezistencie, nanocasticové senzory plynov. Ziskal 9
patentov. Absolventi doktorandského Stidia a vedenie domécich a zahraniénych Studijnych
pobytov: 13.
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Radomir Lenhard (1954) vystudoval mikroelektroniku na Slovenskej technickej univerzite v
Bratislave. Vedecku aspiranturu absolvoval na Fyzikalnom ustave SAV u prof. Lubyho. Po nastupu
do VaV Tesly Roznov se podilel na vyvoji polovodi¢ovych technologii pro digitalni 10. V roce
1992, po vyc€lenéni polovodict z Tesly RoZnov do nové vzniklé spole€nosti Tesla Sezam, se ujal
vedeni technologické linky CZ4. Béhem tohoto obdobi realizoval uspé$nou reorganizaci vyroby, a
to se zaméfenim na nové odbytové trhy a rozvijejici se spolupraci se spole¢nosti Motorola, coz
pfineslo postupné zvySovani produkce. Absolvoval rota¢ni program v Motorola Toulouse, kde
postupné prosel viechny useky spoleénosti. Ridil firmu Terosil v RoZnové (majoritni akcionaf firma
Motorola), kde se vé€noval zvySeni kapacity vyroby kiemikovych ingotl a desek, zlepSeni
vytéznosti a kvality a rozsifeni vyroby o linku epitaxnich desek. Po slouceni firem Terosil a Tesla
Sezam a nasledné po jejich pfevzeti firmou On Semiconductor vénoval Gsili GspéSné obnové
pracovisté¢ Vyzkumu a Vyvoje v On Semiconductor RoZnov. Zaméfil se na stanoveni sméru
technologického vyvoje pro vyrobu v CZ4, vyvoj novych technologii a efektivni rozvoj nového
pracovisté. V soucasné dobé¢ se vénuje ve firmé InferenceTech vyvoji a implementaci analytickych
a prediktivnich systémul vyuzivajicich algoritmy strojového uceni a umélé inteligence ve vyrobé
polovodici. Ziskal 4 patenty.
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